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Annotation. We focus our attention on structural modeling of the Fe (001) thin magnetic 

films. Structures that differ from those appearing in the Permalloy are found.  In particular, a 

new type of transition zone (named CS-transition) has been discovered, which lies between 

one- and two-vortex domain walls. 

 

Данное исследование посвящено моделированию микромагнитных структур 

в тонких пленках железа при ориентации осей анизотропии (001). Подобные 

структуры представляют интерес в связи с возможностью их использования для 

создания устройств записи, хранения и передачи информации. 

Было проведено микромагнитное моделирование пленок толщиной 100 и 

200 нм. Расчеты производились с использованием пакетов программ MuMAX3 

[1] и OOMMF [2]. 

Был обнаружен переход нового типа между сегментами двухвихревой и од-

новихревой доменных стенок, названный CS-переходом. На рис.1 рамкой зеле-

ного цвета выделен непосредственно сам CS-переход. Новая переходная струк-

тура отличается от раннее известных переходных структур, классифицирован-

ных в [3]: X и Y структур, блоховских точек,  
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Рис. 1. CS-переход 
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The nanostructured aluminium oxide doped manganese are synthesized at different an-

nealing temperature and concentration of impurity. Pulse cathodoluminescence of obtained 

samples are measured. An increase in the concentration of dopant causes quenching of the 

luminescence of chromium ions. 

 

Допирование является одним из методов получения материалов с новыми лю-

минесцентными свойствами. Так, допирование оксида алюминия разными при-

месями позволило создать люминофоры и лазеры различных типов [1]. Широко 

исследуются керамики Al2O3 с допантами Mg, Ti [2]. Целью данной работы явля-

ется изучение воздействие марганца на люминесцентные свойства оксида алю-

миния. 
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